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НИЗКОВОЛЬТНАЯ ВЕРСИЯ 
ПОПУЛЯРНОГО ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ

Êîìïàíèÿ Maxim Integrated 
Products (ïîäðàçäåëåíèå Dallas 
Semiconductor) ïðåäñòàâèëà íî-
âûé öèôðîâîé äàò÷èê òåìïåðà-
òóðû DS75LV, êîòîðûé ðàáîòàåò 
ïðè íèçêîâîëüòíîì ïèòàíèè â äèà-
ïàçîíå 1,7...3,7 Â. DS75LV èäåà-
ëåí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ìàëîìîù-
íûõ ïðèëîæåíèÿõ ñ áàòàðåéíûì 
ïèòàíèåì, à òàêæå â äðóãèõ ñèñ-
òåìàõ ñ íèçêîâîëüòíûì ïèòàíèåì. 
DS75LV îòêàëèáðîâàí â çàâîäñ-
êèõ óñëîâèÿõ,  îáåñïå÷èâàåò òî÷-
íîñòü èçìåðåíèÿ íå õóæå ±2,0°C 
âî âñåì äèàïàçîíå íàïðÿæåíèÿ ïè-
òàíèÿ è ðàáîòàåò â øèðîêîì òåìïå-
ðàòóðíîì äèàïàçîíå -25...+100°C. 
Â ïðåäåëàõ òåìïåðàòóðíîãî äèàïà-
çîíà -55...+125°C îí îáåñïå÷èâàåò 
òî÷íîñòü íå õóæå ±3,0°C. Íîâûé 
äàò÷èê ñîâìåñòèì ïî ðàñïîëîæå-

íèþ âûâîäîâ, ôóíêöèîíèðîâàíèþ 
è ïðîãðàììèðîâàíèþ ñ ïîïóëÿð-
íûì äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû DS75, 
÷òî ïîçâîëÿåò áåç îñîáûõ òðóäíî-
ñòåé, èñïîëüçóÿ DS75LV, ïåðåâåñ-
òè ñóùåñòâóþùèå ðàçðàáîòêè íà 
íèçêîâîëüòíóþ ñõåìîòåõíèêó.

Òåðìîìåòð DS75LV ïðåäóñìàò-
ðèâàåò âîçìîæíîñòü âûáîðà ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà èçìåðåíèÿ 
òåìïåðàòóðû (9/10/11/12 ðàç-
ðÿäîâ), ïîçâîëÿÿ èçìåíÿòü äèñ-
êðåòíîñòü èçìåðåíèÿ òåìïåðàòó-
ðû îò 0,5°C (9 ðàçð.) äî 0,0625°C 
(12 ðàçð.). Èñïîëüçîâàíèå ôóí-
êöèè òåðìîñòàòà ñ çàäàâàåìû-
ìè ïîëüçîâàòåëåì ïîðîãàìè ñðà-
áàòûâàíèÿ ïîçâîëÿåò ïîñòðîèòü 
òåðìîðåãóëÿòîð ñ èçìåíÿåìîé âå-
ëè÷èíîé ïîðîãà ñðàáàòûâàíèÿ è 
ïåòëè ãèñòåðåçèñà. Âñòðîåííûé â 

DS75LV òåðìîñòàò ìîæåò êîíôè-
ãóðèðîâàòüñÿ äëÿ ðàáîòû â îäíîì 
èç äâóõ ðåæèìîâ: êîìïàðàòîð èëè 
ïðåðûâàíèå. Â ðåæèìå êîìïàðà-
òîðà âûõîä òåðìîñòàòà ñòàíîâèòñÿ 
àêòèâíûì, åñëè èçìåðåííàÿ òåì-
ïåðàòóðà ïðåâûøàåò ïîðîãîâîå 
çíà÷åíèå, è îñòàåòñÿ àêòèâíûì äî 
ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû íèæå çíà-
÷åíèÿ, çàïèñàííîãî â ðåãèñòðå ãèñ-
òåðåçèñà. Â ðåæèìå ïðåðûâàíèÿ 
âûõîä òåðìîñòàòà àêòèâèçèðóåòñÿ 
ïîñëå ïåðâîãî ïðåâûøåíèÿ èçìå-
ðåííîé òåìïåðàòóðîé ïîðîãîâîãî 
çíà÷åíèÿ, à îòêëþ÷åíèå òåðìîñòà-
òà âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ïåðåâî-
äà DS75LV â ðåæèì îòêëþ÷åíèÿ 
èëè ïóòåì ñ÷èòûâàíèÿ äàííûõ èç 
ëþáîãî ðåãèñòðà (ðåãèñòð òåìïåðà-
òóðû, êîíôèãóðàöèîííûé ðåãèñòð, 
ðåãèñòðû TOS  èëè THYST).

Äëÿ ïðèëîæåíèé, êðèòè÷íûõ 
ê óðîâíþ ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñ-
òè, DS75LV ïðåäëàãàåò ýêîíîìè÷-
íûé ðåæèì îòêëþ÷åíèÿ, ïðè ïåðå-
âîäå â êîòîðûé ïîòðåáëÿåìûé òîê 
ñòàíîâèòñÿ íèæå 2 ìêÀ. Ñâÿçü ñ 
DS75LV îðãàíèçîâàíà ÷åðåç ñòàí-
äàðòíûé äâóõïðîâîäíîé ïîñëåäî-
âàòåëüíûé èíòåðôåéñ I2C. Äàò-
÷èê âûïóñêàåòñÿ â êîðïóñàõ SO è 
µSOP (µMAX) ñ 8 âûâîäàìè áåç 
ñîäåðæàíèÿ ñâèíöà.

Ê òèïè÷íûì îáëàñòÿì ïðèìå-
íåíèÿ DS75LV îòíîñÿòñÿ ðåãèñ-
òðàòîðû òåìïåðàòóðû, ïîðòàòèâ-
íîå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, 
ñåòåâîå îáîðóäîâàíèå, ñåðâåðû è 
êîìïüþòåðû, èñïûòàòåëüíîå îáî-

Â îáçîðíîé ñòàòüå «Äàò÷èêè òåìïåðàòóðû Maxim», îïóáëèêî-
âàííîé â ïðîøëîì, øåñòîì íîìåðå íàøåãî æóðíàëà, â ðàçäåëå «Öèô-
ðîâûå òåðìîìåòðû» óïîìèíàåòñÿ ïîïóëÿðíûé öèôðîâîé äàò÷èê 
DS75. Óæå ïîñëå âûõîäà ñòàòüè êîìïàíèÿ Maxim îáúÿâèëà î âû-
ïóñêå íîâîé âåðñèè ýòîãî äàò÷èêà äëÿ ïðèáîðîâ ñ íèçêîâîëüòíûì 
ïèòàíèåì. Òåïåðü ïîïóëÿðíóþ ìèêðîñõåìó ìîæíî ïðèìåíÿòü â ïîð-
òàòèâíîé àïïàðàòóðå, ñåòåâîì îáîðóäîâàíèè, ñîâðåìåííîé ìåäè-
öèíñêîé òåõíèêå è â äðóãèõ íèçêîâîëüòíûõ ïðèëîæåíèÿõ.

Рис. 1. Структурная схема DS75LV
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ðóäîâàíèå è ëþáûå äðóãèå íèçêî-
âîëüòíûå ñèñòåìû ñ ôóíêöèåé èç-
ìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû.

DS75LV 
Öèôðîâîé òåðìîìåòð è òåðìî-
ñòàò

Îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè:
• Ðàáî÷èé äèàïàçîí 

1,7...3,7 Â;
• Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû 

íå òðåáóþòñÿ âíåøíèå êîìïîíåíòû;
• Äèàïàçîí êîíòðîëèðóåìûõ 

òåìïåðàòóð -55...125°C;
• Òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ íå õóæå 

±2°C â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð: -
25...100°C;

• Êîíôèãóðàöèÿ ðàçðåøàþùåé 
ñïîñîáíîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ òåìïå-
ðàòóðû îò 9 (ïî óìîë÷àíèþ) äî 12 
ðàçðÿäîâ (ñîîòâåòñòâóåò äèñêðåò-
íîñòè îò 0,5°C äî 0,0625°C);

• Âðåìÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðè 9-
ðàçðÿäíîé ðàçðåøàþùåé ñïîñîá-
íîñòè: íå áîëåå 25 ìñ;

• Óñòàíîâêè òåðìîñòàòà çàäà-
þòñÿ ïîëüçîâàòåëåì;

• ×òåíèå/çàïèñü äàííûõ âû-
ïîëíÿåòñÿ ÷åðåç 2-ïðîâîäíîé ïîñ-
ëåäîâàòåëüíûé èíòåðôåéñ (âûâî-
äû SDA è SCL);

• Âíóòðåííÿÿ ôèëüòðàöèÿ ëè-
íèé äàííûõ äëÿ ïîâûøåíèÿ óñòîé-
÷èâîñòè ê øóìàì (ïîäàâëåíèå èì-
ïóëüñîâ äëèòåëüíîñòüþ äî 50 íñ);

• Ôóíêöèÿ êîíòðîëÿ âðåìåí-
íûõ õàðàêòåðèñòèê øèíû èñêëþ-
÷àåò ïðîáëåìû çàâèñàíèÿ 2-ïðî-
âîäíîãî èíòåðôåéñà;

• Âîçìîæíîñòü ìíîãîòî÷å÷íîé 
ðàáîòû äëÿ ðåàëèçàöèè óñòðîéñòâ 
ðàñïðåäåëåííîãî êîíòðîëÿ òåìïå-
ðàòóðû;

• Ñîâìåñòèìîñòü ïî ðàñïîëî-
æåíèþ âûâîäîâ è ïðîãðàììèðîâà-
íèþ ñ DS75;

• Äîñòóïíîñòü â 8-âûâîäíûõ 
êîðïóñàõ µSOP (µMAX) è SO.

Таблица 1. Описание выводов DS75LV

Âûâîä Îáîçíà÷åíèå Îïèñàíèå

1. SDA Ââîä-âûâîä äàííûõ (îòêðûòûé ñòîê)

2. SCL Âõîä ñèíõðîíèçàöèè ïîñëåäîâàòåëüíîé ñâÿçè

3. O.S. Âûõîä òåðìîñòàòà (îòêðûòûé ñòîê)

4. GND Îáùèé

5. A2 Âõîä çàäàíèÿ àäðåñà

6. A1 Âõîä çàäàíèÿ àäðåñà

7. A0 Âõîä çàäàíèÿ àäðåñà

8. VDD Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ +1,7...+3,7 Â

Рис. 2. Расположение выводов DS75LV

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ:
• Ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû
• Áàçîâûå ñòàíöèè ñîòîâîé ñâÿ-

çè
• Îôèñíîå îáîðóäîâàíèå
• Ëþáàÿ ñèñòåìà ñ ôóíêöèåé 

êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû

Ïî âîïðîñàì ïîëó÷åíèÿ òåõíè÷åñ-
êîé èíôîðìàöèè, çàêàçà îáðàçöîâ 
è ïîñòàâêè îáðàùàéòåñü â êîìïà-
íèþ ÊÎÌÏÝË.
Å-mail: analog.vesti@compel.ru.


